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Guia docent
2301221 - SMIAR - Seminaris sobre Indústria Microelectrònica i
Recerca Avançada

Última modificació: 29/05/2025
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SEMICONDUCTORS I DISSENY MICROELECTRÒNIC (Pla 2024).
(Assignatura obligatòria).

Curs: 2025 Crèdits ECTS: 2.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: XAVIER ARAGONES CERVERA

Altres:

RESULTATS D'APRENENTATGE

Coneixements:
KT02. Descriure l'actualitat de la recerca científica i la tecnologia industrial microelectrònica mundial i l’impacte econòmic, social i
mediambiental que tenen.
KT03. Descriure els principis físics en què es basen els dispositius semiconductors actuals en funció de l’aplicació així com descriure’n
les tendències emergents, la modelització i les tècniques de caracterització.
KT07. Identificar els estereotips i els rols de gènere i la possible incidència que tenen en l'exercici professional.

Habilitats:
ST01. Dissenyar dispositius, circuits o sistemes integrats per donar resposta a productes nous en funció de les aplicacions i tenint en
compte requisits de sostenibilitat i eficiència energètica.
ST02. Aplicar les tècniques i els processos de fabricació així com les eines de disseny, simulació i caracterització propis de l'enginyeria
de semiconductors i el disseny microelectrònic per donar solució a una proposta de sistema integrat específic.
ST03. Analitzar críticament els principis, els valors i els procediments que regeixen l'exercici de la professió.
ST06. Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una
gestió adequada del temps i dels recursos.
ST07.  Treballar  en  equips  de  composició  heterogènia,  que incloguin  supervisors  i  supervisores  i  integrants  especialistes  i  no
especialistes.

Competèncias:
CT02. Aplicar els criteris de sostenibilitat a projectes basats en productes integrats microelectrònics.
CT03. Aplicar els processos de l’enginyeria de semiconductors i el disseny microelectrònic a camps d’àmbits diversos de la ciència o
l’enginyeria que requereixin un sistema integrat.
CT04. Generar preguntes i hipòtesis, proposar metodologies davant de nous reptes de recerca i innovació i demostrar originalitat en la
manera d'abordar i resoldre problemes que requereixin solucions integrades en tecnologies microelectròniques.

METODOLOGIES DOCENTS

Presentacions de temes complementaris, impartits per personal expert de la indústria i acadèmics.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu dels seminars, que consistirà en exposicions obertes sobre temes complementaris impartits per experts, és permetre que
l'estudiant entri en contacte amb personal extern al màster amb una profunda experiència en el tema del curs.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 35,0 70.00

Dedicació total: 50 h

CONTINGUTS

Seminari en tema complementari al màster.

Descripció:
Permetrà a l'estudiant rebre exposicions específiques complementàries al Màster per part de personal expert, externo al Màster.

Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 15h
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Assistència (65%)
Tests (35%)

RECURSOS

Altres recursos:
Cada seminari definirà els seus recursos.


